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方方方方方方：适适适适适方适适、带带带、带带带带带带适适

设设设设：20220904

适适产产： CI1306典产方方更更设设

适适产产：单单单单单单单单单，带带带带带产产

提醒：  启英泰伦提供了多种⽅案参考原理图，可以满⾜大多数通常应用场景。客⼾在实际应用开发中需要根据具体产品功能性能要求，

系统特性及应用场景等审慎选择参考其中一种最适合产品的参考原理图进⾏参考和设计优化。 由于启英泰伦⽆法掌握所有产品系统和应用知识，

望客⼾或⽅案合作⽅在量产前结合产品系统和应用场景对产品功能性能（含语⾳芯片及模块与产品系统的匹配性）进⾏充分的测试验证。

如果在设计修改过程中有不清楚不确定的问题点，请联系启英泰伦FAE工程师进⾏充分沟通。
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MIC差差差差

晶晶晶晶晶晶晶晶晶晶：
1、可可可12.288MHz无无晶晶，频频≤±10ppm，CL=15pF。
2、CL≠15pF时可时时时晶时，满满频频 ≤±10ppm即可。

PCB晶晶设设
1、晶晶晶晶晶晶晶晶晶晶晶晶晶晶晶无。
2、晶晶晶晶晶晶CI1306以晶晶以以以以。
3、保保晶晶保CI1306之之以晶之之之之之之之之，晶晶以晶
       区区之PCB B面面可面面面面面以晶面面。
4、晶晶晶晶之晶晶之。

5V 供晶晶晶
1、供晶5V±10%，纹纹<300mV,（4Ω/3W喇喇，晶电>500mA)，
2、R25晶D3组组组组组晶晶，面可不不
3、若无FCC\CE认保认设，可面可可C25
4、输输晶无纹纹输输输输输，可面可可晶可晶时CA1。
5、若5V晶无电晶电供晶，可面可可D3、C25、CA1

PCB晶晶设设:
1、供晶供供供之TVS管、晶时电电电，晶晶靠组供晶供供靠靠靠靠，以以走走面TVS管、晶时，再再供保IC,功靠电面功晶晶。
2、晶无晶之以电电以以，建建建建15MIL。

模模模模模模

CI1306外外晶晶：
1、5V、AVDD、VDD33、VDD11引引供引晶靠靠引纹晶时。
2、PIN6、7、8、9、10预预预预预预外供靠靠，以以建晶晶预预。
3、晶晶IO供面口口5V晶电，应可晶晶时应应应应CI1306 datasheet。
4、IO供供5V晶电，软晶时靠应应软晶软软【【【【重设Readme【【【！软文软文文

PCB晶晶设设
1、晶无Pin引脚脚应引纹晶时之之以以电脚面输建10MIL。
2、以输以以认设电预预预（靠PCB BOTTOM之），以可建晶以以以以预预：
      TX0、RX0、5V、GND、MIC+、MIC-、SPK+、SPK-、PG_EN(PIN8) 

MIC输输靠靠晶晶晶晶晶晶晶晶
1、ESD晶晶输输靠靠靠靠，以以走走面ESD再走面晶时。
2、若ESD保面面到面以以，以以电脚走走20MIL。
3、ESD脚DGND再供供认设3个以个供之面个电个供之。
4、MIC输输靠靠供认输输晶晶再供输输输晶输输输输输输晶
      
各输输输输各各到输输，且认设面组且各各靠且之且且。

MIC输输模模

1、采可采晶晶，DCDC晶晶和和走可可和和和时和和和之和面。
2、晶无电电：1.1V±5%，纹纹≤±25mV，晶电≥150mA。
PCB晶晶设设
1、引纹晶时晶晶晶无IC引引可可。布布满满布之布以设设
2、保保晶晶之之之之之之之，面可面面面以不之之面面，减输之减晶。
3、晶晶晶电电电之个，保保保晶，晶无以以≥15mil。
4、FB且反面面不晶时引纹反再供。

1.1V外外DCDC模模模模（可可）

功靠晶晶
1、输输应可根根之认设根根功靠根根之和面（数数预数靠数），并并并脚应之晶晶应应晶晶并并晶晶。
2、本应应晶晶采可AB类靠数功靠，实实应可根根输输根根之ESD之性设设根根D4/D5认设保预预需需。
3、MUTE以晶线线认设靠靠个线/输线晶下，以功靠以以以以之根以电以（如功靠根以电如晶电以以，则认靠靠输线晶下）
4、CI1306之MUTE引引面和靠个线晶下，所以若功靠根以电所晶电以以，则无认再则并靠靠个线晶下

预预预靠PCB
BOTTOM之，
可建以以以用用功性

CI1306之用用的供电UART0。

音音音音模模（AB类）

串串串串串串模模

Mark

Mark

AGND脚DGND在根根之晶之
B面预根根面晶布预再供
（采可采采预0欧晶下再供）

1、采可布MIC输输之应可根根，CI1306之输MIC输输输输电MIC输输、输MIC输输输输电AEC且反输输输输预反供反反
2、在MIC输输到供供靠靠ESD器晶，可可可之保保根根之ESD之性

PCB晶晶设设
1、PCB布以时，保保MIC以晶以以线以、线最最电线所和走用。
2、MIC以晶在线线之个以以，面不之。 面面面面以以晶晶其其MIC以晶。
3、MIC以晶晶电晶AGND，以晶区区之B面面采AGND以以。
4、面EMI之性设设之应可根根，MIC面面以晶认预预100PF之供之晶时。

R9 R27

NC NC

 2.2K  2.2K

说说

默默默默默默默默默默默默，启启默启启850mS，
适适适适启启默启适适适适适适适适

默默默默默默默默默启启默默，启启默启启350mS，适适适适适适启启适适适适适适适
（若若若适若若若若适适，可可可TP12和TP13，以以以默默默默默默默默默默以若若若若）

面EMC之性设设，可可C26，C27
无EMC之性设设，面可可C26，C27

晶晶晶晶

PIN29电所晶电
即并输即预靠即，
非非非输输采引
面性外供所晶电

CI1306芯芯芯外芯模模

晶晶晶晶：
1、若应可根根电线晶以晶晶根根（CI1306输系脚面面输系系可PCB），则CI1306之UART0布单
      预预电用用供供，UART1脚面面输系输与。
2、若应可根根电单若之若以若若靠组，则UART0供供可和时输系用用晶脚外输与功性。
3、面EMI之性设设之应可根根，UART0以晶认预预100PF之供之晶时晶100R之以晶晶下。
4、面ESD、EFT之性设设之应可根根，UART0以晶认预预ESD器晶。
5、若UART0认脚供5V输与输系，则UART0以晶认靠靠5V个线晶下。
6，5V晶开靠即软晶时靠应应软晶软软【【【【重设Readme【【【！软文软文文

串串模模

DGND AGND

音音AEC反反模模

CA1、晶C25电可可晶晶

CI1306典型方案参考设计

IIS预预预预预

的供线可输TVS管可可面功和面时晶晶：
1、可的供0做输与时，TVS管管晶时输建25PF，满满用用设设。
2、可的供1做输与时，纹非波在9600时TVS管管晶时输建400PF。
纹非波在921600之时的，MOS管管晶时输建50PF。
3、新电电个晶预预UART纹波线线面文波波波（各正时纹波电根纹） 晶晶：以产产面产产功产设设产晶晶晶晶可以不产，面有电之产产功产设设建建

和内供晶可外靠DC-DC晶晶，晶晶软晶认脚应注时注注输注和晶LDO
 //注注可时：软晶时靠应应软晶软软【【【【重设Readme【【【！软文软文文);
详详功产应数可不和和电详个根根详详详电软详需
https://platform.chipintelli.com

若采用屏蔽线麦克风，请使用单端输⼊：C3=NC，D2=NC,R2=0R，C26=NC,
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